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Telefunken Transistor BF457 Datasheet

BF 457 - BF 458 - BF 459

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Transistors

Anwendung: Video-Endatufen in Schwarz-WelB- und Farb-FS-Geraten
Application:  Video output stages in black and white and colour TV receivers

Basondere Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ GroBe Sicherheit gegen Belastungen, @ High protection against load which could
die bei Bildrohran-Ubarschldgan auftreten occur by picture fube fash over valtage
kdnnan
& Verlustleistung 1,2 W ® Power dissipation 1.2 W

Vorliufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmeassungen In mm
Dimensions in mm

1

Kollektor mit metallischer
Mantagefliche varbundan
Collector connected with
metallic surface

Zubehdr
Accessories N -
Isclierscheibe Case
Inciation wather Best. Nr. 119880 12 A 3 DIN 41 B85
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Zahnscheibe Gewicht - Weight
Lock washer Bast. Nr. 119881 max. 0.8
Absolute Grenzdaten BF45T BF458 BF4509
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Spamspannung Urgo 160 250 300 W
Collector-base voltage
Kollektor-Emittar-Spermspannung UCEO 180 250 300 ')
Collector-amitter vollage
Emitter-Basis-Sparrspannung Ueso ] v
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ie 100 mA

Collector current
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Kollektorspitzenstrom lem 300 i
Collector peak currant

Basisstrom Ig 50 i
Base current

Gesamtvertustlaisiung
Tatal power dissipation

famh = 25 :'G F‘tﬂt 1.?
= 80°C 'Ptn-t 2]

Sperrschichitemperatur I 150 =C
Junction temperafure

==

lcase

Lagerungstemperaturbareich Tsig —-55..+15%0 “c
Storage tempeératuré range

Anzugsdrehmaoment My ') ! N cm
Tightaning targue

Wirmewlderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resislances

Sparrschicht-Umgebung Rinaa 104  “C/IW
Junction ambignt

Sperrachicht-Gehause Rinac 10 oW
Junction case

Statische KenngriBen
DC characteristics

famp — 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off currani
I.';C 100V BF 457 FCBO &0 oy
{,"c B 250V BF 458 .I'CBO a0 nA
Emitterreststrom

Emitter cut-off current

L) mit M3-Schraube und Zahnscheibe

with Sréw M3 and (ock washer Beal. hr. 119881
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Kollektor-Basgis-Durchbruchspannung

Collector base breakdown voltage
"C = 100 pA BF 457
BF 458
BF 458

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
Ig = 10mA BF 457
BF 458
BF 458

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter base breakdown voltage
fg = 100 pA

Kollaktor- Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
fc_ = 30 maA, .I'E = BmA

Kollektor-Basis-Gleichstromwerh#linis
DC forward currant fransfer ratio
Ugg = 10V, Ig = 30mA

Dynamische KenngrébBen
AC characteristics

famp = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Upg = 10V, I = 15mA, /= 20MHz

Riickwirkungskapazitat
Feadback capacitance
Upg = 30V, lg = 1mA, /= 1MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector base capacitance
rGE = 30V, /= 1MHz

Kollektor-Emitter-Kniespannung

Collector emifter knee voltage
fp = 40mA, Rg = 1000, Rp = 4kQ,
f=05MHz, rj = 150°C

Iy
3P, tp = 0.3ms

T

Min. Typ.

L'::anmac 160
UsricBO 250
Vprjcpo 300

*-"r:sn}cm’i 180
Ugriceo? 250
L‘ﬂBFi.'rCEG' 300

LigrieBO

UcEsat

heg®

fr

Ceeo

Ucewn™

25

4.2

55

o

MHz

¥ Kollgktor-Emitter-Knisspannung Logyy - Spannung, bed der die Kurzechiu-Vorwiriestelineit | vig | Buf den
0.8-Tachen Werl der KurzschiuB-Vorwirissteilheit bei Ueg = B0V abgesunken ist.

Collector emilter knee vallage Liogyy © Voltage af which the shorf circuit ferwand transter admittance | v, |
is dropped to 80% of the short circuil transfer admirtance af Lisg = 50V,
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